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RECENZJA
osiggniecia naukowego oraz dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
dr inz. Alicji Anuszkiewicz, opracowana w zwiazku z postepowaniem o nadanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie Automatyka Elektronika
i Elektrotechnika

Recenzja zostata wykona na podstawie pisma z dn. 10.02.2022 zawiadamiajacego mnie, ze Rada
Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elekirotechnika Politechniki Warszawskiej na
posiedzeniu dn. 18.01.2022 powolata moja osobe w skltad komisji habilitacyjnej jako recenzenta,

w postepowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego wszczgtym na wniosek dr inz. Alicji
Anuszkiewicz.

Podstawg opracowania jest dokumentacja zawierajaca:
- Kopie dyplomu doktora
- Autoreferat w jezyku polskim
- Oéwiadczenia potwierdzajace udzial w publikacjach z jednotematycznego cyklu
- Kopia umowy realizacji grantu SONATA
- Kopie dyplomoéw uzyskanych nagréd zespolowych, certyfikatow
- Wykaz osiggnie¢ naukowych w jezyku polskim
- Zbiér publikacji z jednotematycznego cyklu
- Zbior publikacji po uzyskaniu stopnia doktora, nie wehodzacych w sktad cyklu

¥

Recenzje przygotowalem stosujgc kryteria oceny zgodnie z obowigzujgcymi aktem prawnym
w tym zakresie:

-art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce
(D. U. z 2018 poz. 1668 z pdézn. zm.)
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Recenzgfa dorobku w postgpowaniu habilitacyjnym dr inz. Alicji Anuszkiewicz

1. Informacje ogélne

Dr inz. Alicja Anuszkiewicz jest absolwentem Wydziatu Podstawowych Probleméw Techniki,
Politechniki Wroctawskiej (2007 r). Pracg doktorska pt. ,Metrologiczne wlasciwosci
polaryzacyjnych siatek dtugookresowych wytworzonych w éwiatlowodach mikrostrukturalnych”
Habilitantka obronita z wyréznieniem réwniez na Wydziale Podstawowych probleméw Techniki,
PWr (2012 r) uzyskujac stopien doktora nauk fizycznych. Promotorem rozprawy byt prof. dr hab.
inz. Wactaw Urbanczyk. Dr inz. Alicja Anuszkiewicz w roku 2012 zostala zatrudniona na
Wydziale Podstawowych Probleméw Techniki, PWr, gdzie pracowata stanowisku asystenta
(2012-2016) i adiunkta (2016-2017). W 2017 roku zostata zatrudniona na stanowisku gldwny
specjalista w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki, Centrum Technologii Materialéw
Elektronicznych w grupie badawczej ,,Materiaty Fotoniczne”. Réwnolegle jest wolontariuszem na
Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2019 1 pracuje réwniez na stanowisku
adiunkta na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

2. Ocena wskazanego przez Habilitanta osiagniecia naukowego — jednotematycznego

cyklu publikacji stanowigcych podstaw¢ do uzyskania stopnia doktora
habilitowanego

Dr inz. Alicja Anuszkiewicz jako osiggniecie naukowe, w rozumieniu art. 219 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce bgdgce podstawg do wszczecia postepowania
habilitacyjnego, przedstawita cykl powigzanych tematycznie artykuléw naukowych
opublikowanych w czasopismach naukowych ujetych pod wspélnym tytulem: , Merody
kszialtowania wiasciwosci Swiattowoddw i komponentéw optycznych.”. Cykl ten zawiera 9
pozycji w uznanych znajdujgeych si¢ w bazie Journal Citation Reports (JCR) o wspétezynniku
wplywu IF mieszczacym sig¢ w granicach od 1,847 (J. Optics) do 4,011 (Sci. Rep.). Sumaryczny
IF prac wchodzacych w skiad dzieta wynosi 29,546, co jest wynikiem wyrézniajacym w
reprezentowanej dyscyplinie. Prace tworzace powyzszy cykl zostaly opublikowane w latach 2014-
2020, czyli po uzyskaniu przez Habilitantke stopnia doktora. Wszystkie 9 publikacji sa to pozycje
wieloautorskie, co jest naturalne w przypadku tak szerokiego zakresu badan, a dekiarowany udziat
Habilitantki jest na wiodacym poziomie.Dolgczone o$wiadczenia wspélautoréw 83 precyzyjne i
pozwalaja na jednoznaczng ocene wktadu Habilitantki. Stwierdzam, ze dr inz Alicja
Anuszkiewicz odegrala wiodgey role w realizacji przedstawionych do oceny osiagnieé
wskazanych w ocenianym cyklu publikacji.

Gléwnym celem naukowym prezentowanego cyklu publikacji byto opracowanie nowatorskich
metod modyfikacji wilasciwosci propagacyjnych $wiatlowodéw oraz uzyskanie w ten sposéh
unikatowych konstrukeji widkien optycznych i komponentéw widknistych, a takze wykorzystanie
swiatlowodow o szezegdlnych parametrach umozliwiajgeych oryginalnych rozwigzania w
sensoryce i telekomunikacfi. Tematyka prac reprezentowana przez Habilitantke wpisuje sie w
trend dynamicznie rozwijanej przez najlepsze osrodki $wiatowe, szeroko rozumianej fotoniki
swiattowodowej. Badania dotycza nowatorskich konstrukeji $wiattowodow specjalnych oraz
nanostrukturyzowanych elementéw fazowych. Co istotne badania prowadzone przez dr inz.
A. Anuszkiewicz sg kompleksowe. Poczawszy od symulacji, technologii i na pomiarach konczac.
Swiadezy to o jej dojrzatodel naukowe;.
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Recenzja dorobku w postepowaniu habilitacyjnym dr inz. Alicji Anuszkiewicz

Habilitantka w sposéb przejrzysty przedstawila swoje osiagniecie naukowe. Autoreferat
zawiera syntetyczne ujgcie wynikéw badan naukowych zawartych w przedstawionym cyklu, ktory
bez watpienia, zdaniem recenzenta spelniajgca wymagania, monotematycznosci. Dr inz. Alicja
Anuszkiewicz w sposéb precyzyjny wyroznia trzy metody ksztaltowania wlasciwosci
propagacyjnych Swiattowodow: 1) geometryczne ksztaltowanie struktury wiokna optycznej, 2)
wprowadzenie cieczy do otwordéw witkna szklano-powietrznego, 3) nanostrukturyzacja rdzenia
(stosowana réwniez do fazowych komponentéw optycznych).

W pracach A1-A2 dr inz. Alicja Anuszkiewicz zajmuje sie opracowaniem i analiza wasciwosci
optycznych specjalnych widkien dwéjlomnych. Opracowany $wiattowdd typu side-hole [A1] z
eliptycznym rdzeniem charakteryzowal sie silnie dyspersyjng zaleznosciy dwéjlomnosci
(dyspersja gtownych osi polaryzacyjnych), co daje mozliwo$é jego zastosowania w ukladach
pomiarowych wykorzystujacych analize stanu polaryzacji promieniowania. Inng analizowana
przez Habilitantke mozliwosdcig jest modyfikacja (ksztaltowanie) wiasciwosei propagacyjnych
Swiatlowodu jest koncepcja $wiatlowodu krzemionkowego tgczacego parametry klasycznego
swiattowodu typu side-hole oraz fotonicznego. Opracowana przez Habilitantke konstrukcja
polegala na dodaniu mikrostruktury fotonicznej otaczajacej rdzeni. Finalnie, wytworzone widkno
charakteryzowato si¢ nieskoficzonym zakresem jednomodowosci, przy zwigkszonej wzgledem
dostepnych w literaturze dwojlomnosei, 1 co za tym idzie czutosei na cisnienie hydrostatyczne
(przy ograniczonej czutodci na ternperaturg). Dr inz. A. Anuszkiewicz kontynuujgc prace nad
modyfikacjg wihasciwosci propagacyjnych $wiattowodéw opracowata i zbadata swiatlowsd
fotonicznych z rdzeniem wypelnionym cieczg nieliniows [A3]. Praca ta ma istotne znaczenie w
rozwijaniu  szerokopasmowych, optofluidycznych Zrédet $wiattowodowych. Gtéwnym
osiggnigciem w tym zakresie jest otrzymanie generacji SC (pasmo - ok. 250 nm) w $wiatlowodzie
optofluidycznym o dhugosci kilku centymetréw, przy pompowaniu impulsami ok. 400fs i energii
10 nJ. Habilitantka bgdac $wiadoma ograniczeniom wiékien fotonicznych tj. integracja z
systemami transmisyjnymi i pomiarowymi podjela badania w kierunku rozwijania metod
ksztaltowania wlasciwosci optycznych z caloszklanym rdzeniem. W pracach [A4-A9]
przedstawita zaproponowang metode modyfikacji whasciwodci propagacyjnych $wiattowodow
poprzez nanostrukturyzacje ich rdzenia oraz wytwarzanie siatek Bragga oraz komponentow
fazowych. Zaproponowane nowe podejécie do ksztattowania whasciwosci optycznych
swiattowodow polegajgce na ulozeniu rdzenia preformy $wiattowodu metoda ukladania pretow
domieszkowanych germanem. Metoda ta pozwala na ksztaltowanie profilu refrakcyjnego
swiattowodu i otrzymanie szerszego zakresu jednomodowosdci (niz w SMF-28). Habilitantka
wykazata zgodno$¢ opracowanego $wiattowodu z wymaganiami telekomunikacyjnymi w
standardzie ITU-T. Nalezy jednak zwréci¢ uwage na wysokie ttumienie otrzymanego $wiattowodu
(50dB/km) [Ad]. Zdaniem recenzenta bgdzie bardzo trudno zblizyé sie do tlumiennodci
swiattowodéw uzyskiwanych metoda osadzania z fazy gazowej. Stad ich zastosowanie w
telekomunikacji jest znacznie ograniczone. Zastosowanie wysoko domieszkowanych pretow
domieszkowanych germanem. Stad, w pracy [A5] Habilitantka stusznie analizuje wplyw budowy
rdzenia na rozklad naprezen i wykazuje, ze strukturyzacja rdzenia $wiattowodu nGRIN nie
wprowadza dodatkowych naprezed, co w potaczeniu z domieszkowaniem rdzenia dato mozliwosé
prowadzenia pionierskich badan nad wytwarzaniem siatek Bragga w §wiattowodach typu nGRIN
[A6-AT7]. Habilitantka wykazata mozliwo$¢ wytwarzania siatek Bragga w $wiattowodach z
nanostrukturyzowanym rdzeniem. Ponadto, wykazala, ze niejednorodny rozklad domieszki
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germanu korzystnie wplywa na efektywnosé zapisu siatki Bragga. Znaczacym osiggnigciem jest
uzyskanie 3-krotnie glebszej siatki we wioknie nGRIN niz w SMF-28. Daje to szerokie
mozliwosci aplikacyjne w konstrukcjach sensoréw.

Rozwijana przez zespdt, w kiérym pracuje Habilitantka metoda nanostrukturyzacji pozwolila
na opracowanie nowych komponentow optycznych. Dr inz. A. Anuszkiewicz rdéwnolegle
prowadzila badania nad opracowaniem mikrokomponentéw fazowych [A8-A9]. Gléwng zalet
nanostrukturyzowanych elementéw fazowych jest mozliwos$é odejécia od symetrii kotowe;.
Metode te Habilitantka z powodzeniem wykorzystala do opracowania mikroplytki fazowej do
generacji wiru optycznego, ktére moga by¢ wykorzystane np. do manipulacji optycznej. Co wazne
plytki takie ze wzgledu na ich strukturyzowany profil refrakcyjny maja stalg grubosc.
Potwierdzeniem tego jest wykonany po raz pierwszy [A8] nanostrukturyzowanym gradientowy
element fazowy dajgcy mozliwos¢ generacji wirw optycznego w mikroskali. Element gradientowy
jest $wiatiowodem o dtugosci kilkudziesieciu mikrometréw z nanostrukturyzowanym obszarem o
przekatnej 19 um. Elementy takie otwierajg nowe mozliwosci zastosowanh w zakresie ukladow
optofluidycznych. Habilitantka stusznie tu wskazuje optyczng manipulacje tkankami oraz obrobke
materialowg strukturyzowanymi wigzkami promieniowania duzej mocy. Rozwinigciem
prowadzonych badan jest praca [A9], w ktorej Habilitantka weryfikuje symulacyjnie rozkiady
natezenia oraz fazy promieniowania po przejéciu przez ptytke fazows z azymutalnym gradientem
wspotezynnika zatamania. Otrzymane wyniki wskazaly zjawiska ograniczajace metode
nanostrukturyzacji w mikroelementach fazowych.

Do najwazniejszych oryginalnych wynikéw badan, wnoszacych znaczny wkiad w dyscyplinie
Automatyka, Elektronika i Elekirotechnika zaliczam:

e opracowanie koncepcji widkna z dyspersja glownych osi polaryzacyjnych oraz
wyznaczenie jego parametréw optycznych w szerokim zakresie spektralnym, w tym
opracowania nowej metody pomiaru kata obrotu osi polaryzacyjnych ¢, polegajacej na
analizie spektralnej kontrastu prazkéw interferencyjnych oraz eksperymentalnej
weryfikacji zjawiska dyspersji gléwnych osi polaryzacyjnych swiattowodu z obroconym
rdzeniem [A1]

e opracowanie koncepcji polaryzacyjnego widkna nieskoficzenie jednomodowego ze
zwigkszong dwojlomnoscig oraz poprawienie kluczowych parametréow czujnikowych w
zaproponowanej strukturze wraz z eksperymentalng weryfikacja parametréw
zaproponowanego swiattowodu [AZ]

e opracowanie koncepcji $wiattowodu szklanego z rdzeniem wypelnionym toluenem, ciecza
o wysokiej nieliniowosci i wykazanie mozliwosei generacji SC w $wiattowodzie o
dhugosci pojedynczych centymetréw przy relatywnie niskich wymaganiach dla pompy
[A3).

e opracowanie koncepcji 1 charakteryzacja krzemionkowego $wiatlowodu z
nanostrukturyzowanym rdzeniem o profilu parabolicznym, wykazanie mozliwosci
ksztaltowania wilasciwosei propagacyjnych poprzez nanostrukturyzacjg rdzemia oraz

wyznaczenie rozktadow naprezen osiowych we widknach nanostrukturyzowanych [A4,
AS]
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¢ wykazanie mozliwosci wytwarzania krotkookresowych siatek Bragga w $wiatlowodach z
dyskretng domieszka germanu z wykorzystaniem metody maski fazowej standardowo
uzywanej do zapisu siatek Bragga we widknach telekomunikacyjnych [A6, A7]

¢ opisanie zjawisk zwiazanych z wieksza efektywnodcig zapisu siatek Bragga wzgledem
siatek uzyskiwanych we widknach referencyjnych oraz wykazanie, Zze poprzez
nanostrukturyzacje rdzenia mozliwe jest zwickszanie efektywnosci zapisu siatki Bragga
[A6, AT]

e opracowanie 1 wytworzenie mikrokomponentu fazowego oraz eksperymentalna
weryfikacje mozliwodci generacji wiru optycznego przez nanostrukturyzowang plytke
fazowg [A8]

¢ zidentyfikowanie problemu lokalizacji $wiatta w plytkach nanostrykturyzowanych,
wykazanie, ze efekt lokalizacji promieniowania silnie zalezy od grubosci plytki oraz
wykazanie ze zwielokrotnienie grubosci (projektowane na m=1) piytki pozwala na
generacje wirdw wiekszych ladunkow) [A9]

Podsumowujac, w przedstawionym do oceny cyklu publikacji (A1-A9) zaprezentowane
zostaly nowatorskie rozwiazania konstrukeji §wiatlowodéw i komponentow optycznych.
Zatem stwierdzam Ze, sa to istotne dla fotoniki Swiatlowodowej oryginalne osiagnie¢cia,
stanowiace znaczny wklad Habilitantki w rozwdj dyscypliny naukowej Automatyka

Elektronika i Elektrotechnika, przez co moga stanowi¢ podstawe do nadania stopnia doktora
habilitowanego.

3. Ocena istotnej aktywnos$ci naukowej - pozostalych esiagni¢¢ naukowo-badawcezych

Poza cyklem publikacji, przedstawionych jako osiagni¢cie naukowe, pozostaly dorobek
Habilitanta obejmuje publikacje naukowe, uczestnictwo w konferencjach naukowych, projektach
badawczych oraz inne aktywnosci. Ogoétem dr inz. Alicja Anuszkiewicz jest wspofautorem 19
publikacji indeksowanych w bazie JCR o sumarycznym IF wynoszacym 73,768 (wszystkie
publikacje w liczbie 28) i tacznej punktacji MNiSW rownej 2530 pkt oraz jeden patent. Liczba
cytowan wynosi 359 (307 bez autocytowan, dane podane w dokumentacji wniosku). Indeks Hirsha
Habilitantki wynosi H =11 (wg WoS). Wymienione wskazniki bibliometryczne nalezy uznaé za
bardzo dobre w reprezentowanej dyscyplinie.

Analizujac pozostaly dorobek naukowy nalezy zaznaczyé, ze w jego skiad wchodzg rowniez
artykuly w czasopismach spoza bazy JCR (publikacja w [EEE Xplore). Kandydatka recenzowata
rowniez 6 manuksryptow (w tym 4 z listy JCR). Nie jest to liczba duza, jednak potwierdza
zauwazenie dorobku Habilitanta w srodowisku migdzynarodowym. Habilitantka, po uzyskaniu
stopnia aktywnie uczestniczylta 8 konferencjach krajowych i migdzynarodowych. Ponadto, byla
wspotautorem wielu komunikatéw pokonferencyjnych. Dr inz. A, Anuszkiewicz jest bez
watpienia bardzo aktywnym naukowcem.

Byla kierownikiem projektu NCN Sonata 13 (2018-2022) ,Propagacja fali
elektromagnetyczne] w $wiattowodzie z wbudowanym polem elektrycznym” W sumie
uczestniczyta lub uczestniczy w realizacji 15 krajowych lub miedzynarodowych projektow
naukowych, co potwierdza wysoki potencjal naukowy Habilitantki. Kandydatka nie odbyla
dhugoterminowego stazu naukowego w zadnym osrodku naukowym. Odbyta dwa krotkie staze w
Université de Bourgogne, Dijon, Francja oraz Technical University of Ostrava, Czechy.
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Jednakze, nalezy podkresli¢, ze dr inZ. Alicia Anuszkiewicz w swoiej catosciowei dzialalnoéci
wykazal si¢ istotng aktywnodcia naukowa realizowang w wigcej niz jednej uczelni, instytucii
naukowe] poprzez wspétprace z instytucjami zagranicznymi i krajowymi. Prowadzita prace
badawcze w projekcie TEAM TECH z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w Instytucie
Mikroelektroniki i Fotoniki (IMiF) w Warszawie. Podjeta réwniez prace jako wolontariusz na
Wydziale Fizyki Uniwersytetn Warszawskiego (FUW) oraz w 2019 r dodatkows prace w
niepelnym wymiarze etatu w Politechnice Warszawskiej (PW), na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych (WEITI). Habilitantka jest réwniez wspotautorem prac w badaczami z oérodkéw
zagranicziych tj. Texas A&M University Qatar, Scientific Program, Doha, Katar, Australian
National University, Canberra, Australia, Univ Bourgogne Franche Comte, Lab Interdisciplinaire
Carnot de Bourgogne, Dijon, Francja, Vinh University, Department of Physics, Vinh City,
Wietnam, Institute of Research and Development, Duy Tan University, Da Nang, Wietnam,
Fraunhofer Institute Zuverlassigkeit & Mikrointegrat I, Berlin, Niemey. Co wazne, wyniki tych
praz zostaly opublikowane artykutach z listy JCR z kilka prac z kwartyla (Q1 oraz Q2) drugiego
kwartyla (Q2). Jest to aktywno$¢ wyrézniajaca. Habilitantka Wspolpracuje réwniez z firmg
Fibrain oraz Leuko i byla ekspertem w projekcie ACTPHAST4.0

Nalezy zaznaczy¢, ze Habilitantka ma sprecyzowane plany badawcze. Badania wplywu
lokalizacji domieszki germanowe] na dynamike zapisu siatek Bragga, nanostrukturyzowane
widkna dwéjlomne, metode nanostrukturyzacji w rozwijaniu $wiatlowodéw aktywnych i
jednoczeénie fotoczutych. Zagadnienia te pozwolg na przyszle prace aplikacyjne.

Uwazam, ze w dalszych latach dr inz. Alicja Anuszkiewicz bedzie jeszcze bardziej rozwijata
sig jako samodzielny naukowiec, co pozwoli jej na zdobywanie srodkéw na badania i uzyskiwanie
nowych wartosciowych wynikéw naukowych.

Podsumowujac oceng dzialalno$ci naukowej dr inz. Alicji Anuszkiewicz stwierdzam, ze
jej dorobek naukowy jest bardzo dobry i spelnia wymagania stawiane kandydatom
ubiegajacym si¢ o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

4. Dzialalno$¢ dydaktyczna, organizacyjna i popularyzatorska

Dr inz. Alicja Anuszkiewicz byta promotorem 7 prac inzynierskich oraz 2 magisterskich. Na
uwage zastugujg nagrody studentow z ktorymi Habilitantka wspétpracowala tj. nagroda za prace
dyptomowa w konkursie im. Profesora Adama Smolinskiego, nagrode za najlepsza studencka
prezentacje ustng na konferencji IEEE BICOP 2019.

Najwazniejszym wyrdznieniem Habilitantki jest uzyskanie réwniez zespotowej (18 autoréw)
Nagrody Ministra Edukacji i Nauki w roku 2021 za dzialalno$é naukows za osiagniecie pt.:
,,Swmﬂowody nanostrukturalne ksztattowanie wasciwosci propagacyjnych poprzez zastosowanie
nanotechnologii”.

Ponadto jest promotorem pomocniczym doktoranta Damiana Michalika. Przygotowuje
réwniez zajgeia dydaktyczne z zakresu optyki, pomiaréw oraz fotoniki Swiattowodowej.

Dziatalnos¢ organizacyjna Habilitantki jest zwigzana gléwnie w uczestnictwem w projektach
ACTPHAST4R oraz PhotonHUB, gdzie przygotowalam kampani¢ promujacg oraz wspomagata
przygotowanie materiatéw na szkolenia on-line z dziedziny fotoniki. Na szczegdlng uwage
zastuguje fakt, ze Kandydatka wspélpracuje z wieloma zespotami badawczymi oraz aktywnie

uczestniczy w pozyskiwaniu funduszy na realizacje badan naukowych (projekty krajowe
1 miedzynarodowe).
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Dzialalno$¢ popularyzatorska Habilitantki zwigzana jest z prezentacjami tematyki
swiattowodow dla mlodziezy szkolnej w ramach Dolnoglaskiego Dnia Nauki (2012-2016),
Fotonicznego Eventu Edukacyjnego studentow (2018-2020, 2021) zwigzane z technologiami
szkiet i $wiattowodow wykorzystywanych przez Zespot z IMiF. W roku 2021 przedstawitam
milodziezy z klas maturalnych perspektywy rozwoju w dziedzinie fotoniki.

Podsumowujge, aktywno$§¢ dr inz. Alicji Anuszkiewicz w zakresie dzialalnosci
dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej oceniam pozytywnie.

5. Whniosek koncowy

Na podstawie ocen czastkowych dotyczacych osiagnigcia naukowego, bedacego podstawg
wszczecia postepowania habilitacyjnego oraz przedstawionej w niniejszym dokumencie
oceny caloksztaltu dorobku (naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego) dr inz. Alicji
Anuszkiewicz stwierdzam, ze spelnia on wymagania stawiane kandydatom ubiegajacym sig
o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inZynieryjno-technicznych okreslonych w
Ustawie o Stopniach i Tytule Naukowym — art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce. W zwiazku z powyiszym pozytywnie opiniuje
wniosek dr inz. Alicji Anuszkiewicz i wnosz¢ o dopuszezenie go do dalszych etapow
postepowania habilitacyjnego.

/v "\’1"’6(/“] AL LAALA

dr hab. inz. Marcin Kochanowicz
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